Streszczenie

Na wyktadach przedstawione zostang podstawowe zagadnienia zwigzane z
odkryciem, wytwarzaniem i rozwojem azotkowych diod elektroluminescencyjnych
(LED) i diod laserowych (LD) w kontekscie Nagrody Nobla z fizyki w 2014r. Tréjka
uczonych: |. Akasaki, H. Amano oraz S. Nakamura, otrzymali te nagrode za
,wynalezienie wydajnych diod LED emitujgcych Swiatto niebieskie ktore umozliwity
wytworzenie jasnych i energooszczednych zrédet oswietlenia”. Azotek galu oraz jego
stopy z glinem oraz indem nalezy do klasy nowych materiatow pdtprzewodnikowych
o szerokim spektrum zastosowan w optoelektronice i elektronice. Tak samo jak
krzem w wieku XX, azotek galu bedzie jednym z motoréw przemian cywilizacyjnych
w zyciu cziowieka w XXI w. W trakcie prezentacji oméwione zostang podstawy
technologii wzrostu struktur azotkowych metodg epitaksji z wigzek molekularnych
(PAMBE — Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy) oraz jej zalety w konstrukciji
diod laserowych i tranzystoréw w porownaniu z powszechnie stosowang metodg
epitaksji chemicznego osadzanie z par zwigzkow metaloorganicznych (MOVPE —
Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy).



